


































专利名称(译) 用于发光器件的螺二芴化合物
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摘要(译)

由式（I）或（II）表示的化合物。 其中A是单键或联苯，二苯基的二价残
基， 在每个中，碳原子上连接的一个或多个氢原子可以被氢以外的取代
基取代，其中Z是选自N，O，S和SiR中的任何一个，Y是N-R，O，S， 
Si（R）2，其中R是C1-20烷基或芳基，R1和R2独立地选自氢或C1-20
烷基; X1至X4独立地选自螺二芴基，A，B1或B2以外的取代基 l，p和q是
从0到4的整数; m是0到3的整数， 其中B1和B2独立地选自氢和杂环基; r
是0至3的整数;和 X1至X4，m，p和q如式（I）中所定义，条件是B1和B2
不同时为氢。 还要求保护这些化合物在OLED中的用途。
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